Объявление ! 
С 4 по 15 апреля 2014 г. на факультете химии и химической технологии состоятся лекции, семинары и консультации по теме «Выращивание кристаллов для фотоники и других областей техники»  заведующего лабораторией Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (город Новосибирск), доктора технических наук Коха Александра Егоровича 
Программа работы:
	Дата / 
день недели 
	Вид работы
	Время 
	Место проведения

	
	Магистранты/Докторанты 
	
	

	04.04.

2014 г

Пт.
	1. Вводная лекция. Роль кристаллов в развитии науки и техники.
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	I. Семинар (практическое занятие)
	12:00-14:00
	217 каб.

	
	i. Консультация
	15:00-18:00
	217 каб.

	05.04.

2014 г

Сб.
	2. Современное состояние проблемы выращивания технических кристаллов. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	ii. Консультация 
	13:00-17:00
	217 каб.

	07.04.

2014 г

Пн.
	3. Физико-химические основы выбора метода выращивания кристалла. Выращивание кристаллов в неоднородных тепловых полях.
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	II. Семинар
	12:00-14:00
	217 каб.

	
	iii. Консультация
	15:00-18:00
	

	08.04.

2014 г

Вт.
	4. Выращивание кристаллов трибората лития (LiB3O5) для нелинейной оптики. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	III. Семинар
	12:00-14:00
	217 каб.

	
	iv. Консультация
	15:00-18:00
	217 каб.

	09.04.

2014 г

Ср.
	5. Выращивание кристаллов бората бария (BaB2O4). Область применения, физико-химические основы подбора растворителя. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	v. Консультация 
	13:00-17:00
	217 каб.


	10.04.

2014 г

Чт.
	6. Выращивание кристаллов парателлурита (ТеО2) низкоградиентным методом Чохральского в неоднородном тепловом поле. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	IV. Семинар
	12:00-14:00
	217 каб.

	
	vi. Консультация
	15:00-18:00
	217 каб.

	11.04.

2014 г

Пт.
	7. Поиск новых соединений сложных боратов: физико-химические основы, методы синтеза и исследования. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	vii. Консультация 
	13:00-17:00
	217 каб.

	12.04.

2014 г

Сб.
	8. Аппаратурные решения  в технологиях выращивания кристаллов. Распределенная система управления процессом выращивания кристаллов.
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	viii. Консультация 
	13:00-17:00
	217 каб.

	14.04.

2014 г

Пн.
	9. Выращивание кристаллов методом Бриджмена в условиях вращения теплового поля. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	V. Семинар
	12:00-14:00
	217 каб.

	
	ix. Консультация
	15:00-18:00
	217 каб.

	15.04.

2014 г

Вт.
	10. Моделирование процессов тепломассопереноса при выращивании кристаллов различными методами. 
	9:00-12:00
	213 каб.

	
	x. Консультация 
	13:00-17:00
	217 каб.


Приглашаются все желающие!
